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Slovni hodnoceni:

Autor se v predlozené praci zabyva principy miniaturizace planarnich antén. Sestavil prehled
pouzivanych miniaturizacnich technik a technik pro zvétSeni Sifky pasma. Diskutoval jejich vliv na
impedanéni a vyzafovaci vlastnosti antén. Vysledky ovéfil pomoci velkého mnozstvi simulaci na
patchovych anténach a anténach PIFA. Podstatnou soucasti prace je také navrh a realizace vybrané
antény pro ISM pasmo. Nad ramec zadéni diplomant navrhl a realizoval dokonce 2 typy
pfizpusobovacich obvodu.

Po formalni strance je prace peclivé zpracovana. Obsahuje minimum pfeklepu a gramatickych chyb,
snad jen nékteré formulace v trpném rodé by mohly byt voleny Iépe (napf. ,zmenseni rozmérl bylo
dosazeno” namisto ,zmenSeni rozmér(l se dosahlo...“). Obrazky jsou pfehledné, fadné popsané a
jednotné pusobici. Pouze velikost pisma popisku os by mohla byt volena vétSi. Prace je dopinéna
velice pékné zpracovanymi pfilohami.

Nalezl jsem nasledujici nepfesnosti, které vdak vyznamné nesnizuji kvalitu prace.

- Vkapitole 3 bych povaZoval za vhodné porovnavat vliv miniaturizacnich technik také na
vyzafovaci ucinnost, ktera je podstatnym parametrem ur€ujicim praktickou vyuZitelnost
takového zmenS$eni.

- Odkazy na zdroje v kapitole 2 a 3 je vhodné zafadit také do textu. Zdroje jsou Fadné uvadény,
ale pouze v popisku obrazku.

- Tvrzeni na strané 18 v kapitole 4, ze ucinnost klesa s rostouci vySkou substratu je
zjednodu$ené a pravdivé pouze od urcité vysky substratu, pro extrémné nizkoprofilové antény
(cca h/x <0,02) plati opa&na zavislost, viz. napf. [1]. S tim souvisi také obr. 17. Dle ného by
nekonecné tenky patch mél ucinnost 100%.

- Odecitani hodnot zisku a uc€innosti na 3 az 5 desetinnych mist nema prakticky smysl.

- Autor se vtextu ani nepozastavil nad vyzarfovaci Uc€innosti PIFA antén vétsi nez 100%
odectené ze simulatoru v tab. 10, 12, 14, 16, 18, 20 resp. 21. V souvislosti s tim, je vhodnég;si
vyjadfovat u€innost v procentech nez v dB.

Na zavér bych rad uvedl, Ze zadani bylo splnéno v plném rozsahu. Prace je i pfes uvedené
pfipominky kvalitni po obsahové i formalni strance a proto ji doporucuji k obhajobé.




[1] K. F. Lee and W. Chen, Advances in Microstrip and Printed Antennas. John Wiley and Sons, Inc.,
1997.

Otazky k obhajobé:
1) Vysvétlete princip vyzafovani pulvinné patchové antény z obr. 29. Které hrany jsou vyzafujici a
pro¢? V jakém modu anténa pracuje?

2) Jaky je prakticky vyznam pouziti pfizplisobovacich obvodu misto vyroby pfimo preladéné antény?
Z textu vyplyva, Ze preladéni kmitotu se provadi vymeénou pfizplisobovaciho obvodu popf.
pfepajenim SMD soucastek a nikoli napf. elektronickym preladénim. Vyroba antény mize byt

vzhledem k pomérné zna¢nému narlstu rozmérl celé struktury (t¢éméf o 100% resp. 50%)?

3) U navrhu antény byl kladen velky dliraz na Sifku pasma. Pro¢ neni tento parametr prakticky viibec
vyhodnocovan u pfizpusobovaciho obvodu? Jak tento obvod ovlivni Sifku pasma?
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